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» Transport elektronowy w uktadach jednowymiarowych”

Wiasciwosci elektryczne ukladow niskowymiarowych roznig si¢ istotnie od wilasciwosci uktadow
objetosciowych 1 majg kluczowe znaczenie dla nanoelektroniki. Okazuje si¢ na przyktad, ze przewodnictwo
elektryczne wzdtuz drutu kwantowego silnie zalezy od jego dlugosci i wykazuje tzw. parzysto-nieparzyste
oscylacje. Wspodlczesna inzynieria materialowa pozwala na wytwarzanie ro6znego typu struktur
jednowymiarowych np. uktadéw szeregowo potaczonych kropek kwantowych, ktéore moga mie¢ zastosowania
jako bramki logiczne komputerow kwantowych czy detektory stanu tadunkowego qubitow.

W trakcie prezentacji przedstawione zostang teoretyczne badania przewodnictwa elektrycznego drutow
kwantowych znajdujacych si¢ pomiedzy rezerwuarami elektronow. W szczeg6lnosci rozpatrzone zostang struktury
jednowymiarowe w geometrii liniowej oraz typu zig-zag wytworzone na réznego rodzaju powierzchniach.
Transport tadunku wzdhuz takich drutow zalezy od lokalizacji elektronéw w podiozu. Oméwione zostanie takze
formowanie si¢ fal tadunkowych w drucie kwantowym, ktore wystepuja tylko dla okreslonych wartosci
parametrow opisujacych uktad. Na szczeg6lng uwage zastuguja zjawiska transportu elektronowego w obecnosci
zmiennych w czasie zewngetrznych zaburzen, ktore wprowadzajg czasowg zaleznos¢ elektronowych poziomow
energetycznych w drucie kwantowym, co prowadzi do pojawienia si¢ efektow pompowania tfadunkéw lub spinow
w uktadzie.

Uprzejmie zapraszam wszystkich pracownikow, doktorantow i studentow Instytutu Fizyki.
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